POLOVODICOVE PAMETI & FPAMETI RAM

MHB 6561 STATICKA CMOS PAMET 25x4 BITY
MHB 6561C

w

A3 [ 18] Ycc

Organizacia paméti: 2564 bity A2 [ 7] AL
Technologia vyroby: CMOS s kremikovym hradlom A1 03 6] WE
Stupen integréacie: 10 4 Ag D4 i5] €S
1 A5 8 14] 104
A6 8 13] 103

g A7 [ 12 102
Pamét sa vyznacuje: Uss 08 1] 101
priamo zlGcitelna s obvodmi TTL STB 9| 10] CS2

'— nizkou hodnotou napajacieho pradu =4 ”
'— pamét pracuje bez straty zapisanej informacie s napatim znize- pajenievyvedoy
- nym az na hodnotu +2,0 V

- — organizacia pamatovej matice 32xX8x4

Popis funkcie

Vstupy a vystupy Udajov st spoloéné (1/01 az 1/04). Zapis informéacie resp. &itanie stavu $tvorice paméatovych
buniek sa deje cez samostatné zosilfiovace pre jednotlivé stipce pamatovej matice. Obvod je aktivovany su-
Casnym pripojenim vstupov pre vyber obvodu CS1, CS2 na droveri L. Funkcia obvodu je riadena signalom
pre uvolnenie zapisu WE.

Adresy riadkov A + A4 a stlpcov A5 + A7 s( zapisané do registrov stigc;w&*ch a riadkovych adries pri pre-
- chode strobovacieho signalu gﬁ z urovne H na L. Pri prechode signalu STB z Grovne L na H je zapisany stav
prave naadresovanej pamétovej bunky do vyrovnavacieho registra &itacich zosilfiovacov. Pri C_$'1E =, CS2
=L, WE =H vyvody 1/01 aZ 1/04 su na funkcii vystupov v aktivnom stave. Na vyvody I/01 aZ /04 si prepoje-
neé vystupy vyrovnavacieho registra Citacich zosilnovacov. Ak CS1 =L, CS2 = L, WE + L, vyvody 1/01 az /04
su v neaktivnom stave, zapisovacie obvody v stipcovych dekéderoch st odblokované a poéas-prvého pre-
chodu niektorého zo signalov STB, CS1, €S2, WE z Grovne L na H je uskutoéneny zapis do prave naadreso-
vanej bunky pamétovej matice. Podmienkou je dodrZanie ¢asovania aktivneho stavu zapisu (CS1 = L,
- CS2=L, WE =L) voci signalu STB a ¢asovania vstupu Gdajov vo¢i danému prechodu signalu pre zapis tda-
jov. R 7

Vhodnym ¢asovanim WE a STB (CS1 = L, CS2 = L) je mozné pocas jedného pracovného cyklu preditat stav
- naadresovanej pamatovej bunky s naslednym zapisom novych tdajov (modifikovany rezim &itanie/zapis).
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Medzné hodnoty:

Parameter Hodnota Pozn.
Napatie jednotlivych vyvodov oproti vyvodu ¢. 8 —03az+8,0V ]
Stratovy vykon i 500 mw 3
Rozsah pracovnych tepl6t 0az+70°C

') Vystup DO v nekativnom stave, Uy < Upe
%) Maximéline napétie na vstupoch nesmie presiahnut Us. +0,3 V
*) Maximéiny stratovy vykon na jeden vystup 100 mW

Menovité hodnoty statické: (Uc=45a255V, #,=0az70°C)
Hodnota
Parameter Ozn. Jed. Pozn,
min. max.
Odber zo zdroja U, lee HA 100 ")
Vstupny zvodovy prad I3 WA —-1,0 +1,0 ]
Vstupné napétie nizkej Grovne Uy v 0,8
Vstupné napétie vysokej Grovne Uy, v Uge —2,0
Zvodovy prid vystupu v neaktivnom stave lo HA -1,0 +1,0 )
Vystupné napétie nizkej Grovne Us v 0.4 4
Vystupné napétie vysokej Grovne Uon v 24 5
Napajacie napétie v rezime uchovania informacie Uecor v 2,0
‘) U|-5.5V. U.-ﬂﬂ‘d’alﬁbﬂ UW—O.EV 4) .".DL-‘I.E-H‘IA, Ucc-4.5'h'
%) Uy=0az Uy ®) low=—02mA, Uy=45V
Informativne hodnoty statické: (9, =+25°C)
Parameter Ozn. Jedn. Hodnota Pozn.
Odber zo zdroja Ug lee mA 4,0 ')
Vstupna kapacita C, pF 4 2
Vystupné kapacita 85 pF 6 3
'} UW- 5,5 v, fm‘ 1 |.LE
?) F=1MHz, UfUg)=4+5V, Uo=+5V
Menovité hodnoty dynamické: (Usc=4,5a255V,; &, =0az+70°C)
Hodnota
Parameter Ozn. Jed. Pazn.
min. max.
Doba cyklu tae: bwe ns 500
Doba vyberu tace ns 350
Oneskorenie aktivacie vystupu tacs ns 180
Presah aktivneho stavu vystupu ton ns 180
Sirka strobovacieho impulzu b ns 150




